Letter Symbols and Terms

|EngHsch

| Deutsch

(di/dt)c, Critical rate of rise of on-state current Kritische Stromsteilheit
(dv/dt) Critical rate of rise of off-state voltage Kritische Spannungssteilheit
[ vdt Voltage-time integral at no load Spannungs-Zeit-Flache bei Leerlauf
a Maximum acceleration under vibration Zulassige Beschleunigung bei Vibration
Temperaturkoeffizient der Zener
ayz Temperature coefficient of Zener Voltage | Spannung
b Width of the module base Breite des Modulbodens
B2 Two-pulse bridge connection Zweipuls-Bruckenschaltung
Exponent of temperature sensor Exponent fiir Temperatursensor
B25/85 equation Gleichung
B6 Six-pulse bridge connection Sechspuls-Briickenschaltung
BW,outsens Bandwidth of output current sensing Bandbreite der Strommessung
Bandwidth of temperature sensing on Bandbreite der Temperatur-
BW+gsens driver board Messelektronik
Bandwidth of temperature sensing on
BWrcssens ceramic-substrate Bandbreite des Temperatursensors
Bandbreite der
BWvpcsens Bandwidth of DC-link-voltage sensing Zwischenkreisspannungserfassung
Cchc Capacitance chip-case (baseplate) Kapazitat Chip-Gehause (Grundplatte)
Kapazitat des
Coc Capacitance of DC-link capacitor bank Zwischenkreiskondensators
Equivalent capacitance of a DC-link Ersatzkapazitat einer
Cequ capacitor bank Zwischenkreiskondensatorbank
Input capacitance, output short-circuited | Eingangskapazitat, Ausgang
Cies (IGBT) kurzgeschlossen (IGBT)
Ci Input capacitance Eingangskapazitat
Input capacitance, output short-circuited | Eingangskapazitat, Ausgang
Ciss (MOS) kurzgeschlossen (MOSGET)
Ci Junction capacitance Sperrschichtkapazitat
C, Load capacitor Lastkondensator
GroRter Ladekondensator (bei groRerem
Crax Maximum value of reservoir capacitor C Strom verringern)
Output capacitance, input short-circuited | Ausgangskapazitat, Eingang
Coes (IGBT) kurzgeschlossen (IGBT)
Output capacitance, input short-circuited | Ausgangskapazitat, Eingang
Coss (MOSFET) kurzgeschlossen (MOSFET)
Coupling capacitance, primary to Koppelkapazitat zwischen Priméar- und
Cos secondary winding Sekundarwicklung
Reverse transfer capacitance (Miller Ruckwirkkapazitat (Miller-Kapazitat)
Cres capacitance) (IGBT) (IGBT)
Reverse transfer capacitance (Miller Ruckwirkkapazitat (Miller-Kapazitat)
Crss capacitance) (MOSFET) (MOSFET)
D Duty cycle. D =f*1, Tastverhaltnis D=f*tp
di/dt change of current per time Stromanderung pro Zeiteinheit
Rate of fall of the drain current Abklingsteilheit des Drain-Stroms
dip/dt (MOSFET) (MOSFET)
Rate of rise of the forward current Anstiegssteilheit des Durchlassstromes
dig/dt (Diode) (Diode)
Abklingsteilheit des Durchlassstromes
dig/dt Rate of fall of the forward current (Diode) | (Diode)
dig/dt Rate of rise of gate current Anstiegssteilheit des Durchlassstromes
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(Thyristor)

dir/dt Rate of rise of Thyristor current Anstiegssteilheit des Steuerstroms
Abklingsteilheit des Durchlassstromes
dif/dt Rate of fall of Thyristor current (Thyristor)
DSC Double sided cooling Beidseitige Kuhlung
dip thickness of thermal paste Dicke der Warmeleitpaste
dv/dt change of voltage per time Spannungsanderung pro Zeiteinheit
dVv/dt Volume flow Volumenstrom
Energy dissipation during conduction Verlustenergie wahrend der
Econd time Stromflusszeit
Relative Einschaltdauer (Aussetzbetrieb)
ED Intermittent duty = te/tsp
= Energy dissipation during turn-off Verlustenergie wahrend der Abschaltzeit
Eon Energy dissipation during turn-on Verlustenergie wahrend der Einschaltzeit
Maximum permissible non-repetitive Hochstzulassiger nichtperiodischer
peak pulse energy (rectangular pulse 2 Impulsenergie Spitzenwert
Ep ms) (Rechteckpuls 2 ms)
Energy dissipation during reverse Verlustenergie wahrend der
= recovery (diode) Sperrverzogerungszeit
Non repetitive peak reverse avalanche
Ersm energy Einmalig zuldssige Avalanche Energie
Durchschlagsfestigkeit der
Eip dielectric strength of thermal paste Waérmeleitpaste
f Operating frequency Betriebsfrequenz
F Mounting force Montagekraft
fean AC voltage frequency for fan operation Frequenz der Lifterspannung
fnax Maximum frequency Maximale Frequenz
fout Output frequency of a circuit Ausgangsfrequenz einer Schaltung
fow Switching frequency Puls-, Schaltfrequenz
Empfohlene Sicherung (flink bzw.
Fu Recommended fuse (fast acting) Uberflink)
Ot Forward transconductance Ubertragungssteilheit
Spezifisches Gewicht der
O (7) specific gravity of thermal paste Waérmeleitpaste
HIN PWM signal input high side switch Eingang PWM Signal TOP Schalter
I Length of the heatsink profile Lange des Kiihlprofils
i°t i°t value, rating for fusing It Wert fur Sicherungsauswahl
lac-terminal AC-Terminal current Wechselstrom-Anschluss Strom
Nennstrom der Stromsensorauswertung
lanalogouT Current sensor reference value (SKiiP) (SKiiP)
Ic Continuous collector current Kollektor-Gleichstrom
Collector-emitter cut-off current with Kollektor-Emitter-Leckstrom, Gate-
Ices gate-emitter short-circuited Emitter kurzgeschlossen
lchom Nominal collector current Kollektor Nennstrom
lcrRm Repetitive peak collector current Periodischer Kollektor Spitzenstrom
lcsm Non-repetitive peak collector current Nichtperiodischer Kollektor-Spitzenstrom
Direct output current (of a rectifier Ausgangsgleichstrom (einer
I connection) Gleichrichterschaltung)
Ib Continuous drain current (MOSFET) Drain-Dauergleichstrom (MOSFET)
Direct output current with capacitive load | Ausgangsgleichstrom bei C-Last
Ibcyy (limiting value) (Grenzwert)
Ipp Forward off-state current (Thyristor) Gleichsperrstrom (in Vorwartsrichtung)
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Peak value drain current

Spitzenwert Drain-Strom

Continuous reverse drain current Drain-Gleichstrom in Riickwartsrichtung
Ipr (inverse diode forward current) (Durchlassstrom der Inversdiode)
Spitzenwert des Drain Stroms in
Peak value of reverse drain current, Ruckwartsrichtung (Durchlassstrom der
IprRM (inverse diode forward current) Inversdiode)
Drain-Source cut-off current with gate Drain-Source-Leckstrom, Gate-Source
Ipss source short-circuited kurzgeschlossen
I Continuous emitter current Emitter-Gleichstrom
i Forward current (actual value) Durchlassstrom (Augenblickswert)
Mean forward current with capacitive
lrccLy load Dauergrenzstrom bei kapazitiver Last
Irov) Overload forward current Uberlast-Durchlassstrom
lean Current for fan operation Lifterstrom
lFav Mean forward current Dauergrenzstrom
lem Peak forward current Durchlassstrom-Spitzenwert
len Recommended mean forward current Empfohlener Durchlassstrom-Mittelwert
lFrMm Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom
lerMs RMS forward current Durchlassstrom-Effektivwert
lEsm Surge forward current Stol3strom-Grenzwert
lg Gate current Gatestrom
lap Gate non-trigger current hochster nichtziindender Gatestrom
Gate-emitter leakage current, collector Gate-Emitter-Leckstrom, Kollektor-
lces emitter short-circuited Emitter kurzgeschlossen
Max. Ausgangs-Abschaltspitzenstrom
lgoff max. turn-off output current (driver) (Treiber)
Max. Ausgangs-Einschaltspitzenstrom
lGon max. turn-on output current (driver) (Treiber)
Gate-source leakage current, drain- Gate-Source-Leckstrom, Kollektor-
lgss source short-circuited Emitter kurzgeschlossen
Mindestziindstrom fiir sicheres
loT Minimum guaranteed gate trigger current | Einschalten
Iy Hold current Haltestrom
lin Input signal current (High) Eingangssignalstrom (High)
I Latching current Einraststrom
Hochster bei einer Anstiegszeit unter 1us
Highest peak current obtainable at a rise | erreichbarer Spitzenstrom
Im time lower than 1 ps (pulse transformers) | (Impulsibertrager)
Imax(€0) Maximum Error Output Current Maximaler Strom des Fehlerausgangs
In Nominal current Empfohlener Gleichstrom
Recommended direct output current with
IncLy capacitive load Empfohlener Gleichstrom bei C-Last
lnom Nominal current Nennstrom
lomax Max. output current (driver) Max. Ausgangsstrom (Treiber)
lout Output current of a circuit Ausgangsstrom einer Schaltung
loutav Output average current (driver) Ausgangsstrommittelwert (Treiber)
loutPEAK Output peak current (driver) Ausgangsstromspitzenwert (Treiber)
loutsens AC sensing range Wechselstrom Messbereich
louttrip AC over current trip level Uberstrom-Fehler Grenzwert
loverioad Overload current for a specified time Uberlaststrom fiir eine bestimmte Zeit
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Ipeak(1 )

magnitude of the first harmonic of a
current

Amplitude der ersten Harmonischen
eines Stromes

lppm Peak pulse current Maximaler Pulsstrom
Ir Reverse current Sperrstrom
Gleichsperrstrom in Rickwartsrichtung
Irp Direct reverse current (Thyristor) (Thyristor)
Maximum r.m.s current of a complete Maximaler Effektivstrom eines
Irms AC-controller circuit Wechselspannungsstellers
Reverse recovery current (measuring Sperrverzégerungsstrom
I condition for t;and t;) (Messbedingung fir trund t;)
IrrM Peak reverse recovery current Rickstromspitze
Hochstzulassiger nichtperiodischer
Maximum non-repetitive peak reverse StoRspitzensperrstrom (Avalanche-
Irsm current (avalanche diodes) Dioden)
Is Supply current primary side Versorgungsstrom primarseitig (Treiber)
Supply current primary side (driver) at no | Versorgungsstrom primarseitig im
Iso load Leerlauf (Treiber)
ir On-State current (instantaneous value) | Durchlassstrom (Augenblickswert)
It (Direct) on-state current Durchlass(gleich)strom
liest Test current Teststrom (Messstrom)
Fas Test current of Zener Voltage Teststrom fiir Zenerspannung
|7max Maximum Zener current Maximaler Zener Strom
Itiov) Overload on-state current Durchlass-Uberstrom
ltav Mean on-state current Dauergrenzstrom
ltm Peak on-state current Durchlassstrom-Spitzenwert
Comparator input for current Komperatorschwellwert flir Strommess-
ITRIP measurement Eingang
ltriPLG Ground fault current trip level (SKiiP) Erdschlussfehler Stromgrenzwert (SKiiP)
ltriPsC Over current trip level (SKiiP) Uberstrom-Fehler Grenzwert (SKiiP)
ITrMs RMS on-state current Durchlassstrom-Effektivwert
Itsm Surge on-state current StoRstrom-Grenzwert
I, Tail current (IGBT) Schweifstrom (IGBT)
L inductance Induktivitat
Lce Parasitic collector-emitter inductance Parasitare Kollektor-Emitter-Induktivitat
Lps Parasitic drain-source inductance Parasitare Drain-Source-Induktivitat
Externe Schaltungsinduktivitat (im
Lext External circuit inductance (short circuit) | Kurzschluss)
LIN PWM signal input low side switch Eingang PWM Signal BOTTOM Schalter
Inductance of the primary winding at 1
b kHz Induktivitat der Primarwicklung bei 1kHz
s Stray inductance Streuinduktivitat
Parasitic stray inductance (Transformer | Streuinduktivitat (Sekundarseite
Ls secondary side) Ubertrager)
lp (A) thermal conductivity of thermal paste Warmeleitfahigkeit der Warmeleitpaste
M Mounting torque Anzugsdrehmoment bei der Montage
Torque for mounting the semiconductor | Anzugsdrehmoment fir die Montage des
M to the heatsink Bauelements auf dem Kihlkérper
Torque for mounting the busbars to the | Anzugsdrehmoment fir die Montage der
M, semiconductor Stromschienen auf dem Bauelement
Mac Mounting torque for AC terminals Anzugsdrehmoment fiir AC - Anschluss
Mg Mounting torque for DC terminals Anzugsdrehmoment fiir DC - Anschluss
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Anzugsdrehmoment fiir Montage auf

M Mounting torque on heat sink Kihlkérper
M, Mounting torque for terminals Anzugsdrehmoment fur Anschlisse
n specified number Anzahl von...
Maximum number of series connected Hochstzahl der Siliziumelemente in
N silicon elements Reihenschaltung
Ubersetzungsverhaltnis Windungszahl
No/Ns Ratio of winding primary to secondary prim/sec.
ad Contact diameter of capsule devices Kontaktdurchmesser bei Scheibenzellen
Maximum permissible average power Hochzulassige Dauerverlustleistung
Pav dissipation Mittelwert
Peoolant pressure of coolant Druckabfall Kuhlflissigkeit
Pp Power dissipation of one component Verlustleistung eines Bauelements
Pran Power consumption of fan Leistungsaufnahme des Liifters
Prav Mean forward power dissipation Mittlere Durchlassverlustleistung
Pem Peak forward power dissipation Spitzenwert der Durchlassverlustleistung
Ps Peak gate power dissipation Spitzenwert der Steuerverlustleistung
Pepm Peak pulse power dissipation Hochstzuldssige Pulsverlustleistung
Pr Reverse power dissipation Sperrverlustleistung
Prav Mean reverse power dissipation Mittlere Sperrverlustleistung
Prrm Peak repetitive reverse power dissipation | Periodischer Spitzen-Sperrverlustleistung
Non-repetitive peak reverse power
Prsm dissipation StolRspitzen-Sperrverlustleistung
Mean on-state power dissipation Mittlere Durchlass-Verlustleistung
Prav (Thyristor) (Thyristor)
Piot Total power dissipation Gesamt-Verlustleistung
Pw Water pressure Wasserdruck
Non repetitive peak power dissipation StolRspitzen-Verlustleistung (Zener
Pzsm (Zener diodes) Dioden)
Charge recovered during the reverse Ladung, die wahrend der Ruckstrom-
Qs current fall time Fallzeit abflief3t
Qg Gate charge (IGBT; MOSFET) Gate-Ladung (IGBT; MOSFET)
Qout/pulse | Output charge per pulse (Driver) Ausgangsladung pro pulse (Treiber)
Qr Reverse recovery charge Sperrverzégerungsladung
Resistance of the interconnections Kompletter Anschlusswiderstand
Rcc+ee between terminals and die Terminal-Chip-Terminal
rce On-State slope resistance (IGBT) Bahnwiderstand IGBT
Widerstand fir VCE-Uberwachung
Rce Resistor for VCE monitoring (Treiber)
Drain-Source-Einschaltwiderstand (On-
IDS(on) Drain-source on-resistance (MOSFET) Widerstand) MOSFET
rec. Rectangular current waveform Rechteckférmiger Stromverlauf
Rectangular current pulse, 120° Rechteck-Strompuls, 120°
rec. 120 conduction angle Stromflusswinkel
Auxiliary emitter series resistor (parallel | Widerstand vor Hilfsemitter (fir
Rex IGBT) parallelgeschaltete IGBT)
On-state slope resistance, forward slope
re resistance (Diode) Durchlass- Ersatzwiderstand (Diode)
Rg Gate circuit resistance Externer Gate Widerstand
Raint Internal gate resistance Interner Gate Widerstand
External gate series resistor at switch-off
Rgoff (MOSFET, IGBT) Gatevorwiderstand zum Abschalten
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Minimum value of an external switch-off

Minimalwert flr einen Ausschalt-

Rcofimin gate resistor (Driver) Gatevorwiderstand
External gate series resistor at switch-on
Ryon (MOSFET, IGBT) Gatevorwiderstand zum Einschalten
Minimum value of an external switch-on | Minimalwert fur einen Einschalt-
Rconmin gate resistor (Driver) Gatevorwiderstand
Res Gate-source resistance (MOSFET) Gate-Source-Widerstand (MOSFET)
RHstorage storage humidity Luftfeuchte bei Lagerung
Rin Input resistance Eingangswiderstand
Riso Insulation resistance Isolationswiderstand
R, Load resistance Lastwiderstand
Minimum series resistor for capacitive
Rminccl) load Minimaler Schutzwiderstand bei C-Last
Recommended parallel resistor for a Empfohlener Parallelwiderstand bei
Rp series connection of semiconductors Reihenschaltung von Halbleitern
Gleichstromwiderstand der
Rp D.C. resistance of the primary winding Primarwicklung
D.C. resistance of each secondary Gleichstromwiderstand jeder
Rs winding Sekundarwicklung
Empfohlener Ladewiderstand fir
Rsoftcharge Recommended DC-Link charge resistor | kapazitiven Zwischenkreis
On-state slope resistance, forward slope
rr resistance (Thyristor) Durchlass- Ersatzwiderstand (Thyristor)
Beschaltungswiderstand fir
Rp Resistor for interlock dead time (Driver) | Verriegelungstotzeit (Treiber)
Thermischer Widerstand Gehause-
Rinic-a) Thermal resistance case to ambient Umgebung
Thermischer Widerstand Gehause-
Rinie-s) thermal resistance case to heat sink Kihlkérper
Thermischer Widerstand Sperrschicht-
Ringi-a) Thermal resistance junction to ambient Umgebung
Thermischer Widerstand Sperrschicht-
Rin(i-c) Thermal resistance junction to case Gehause
Thermal resistance junction to case Thermischer Widerstand Sperrschicht-
Rini-c)p inverse diode Gehause Inverse-Diode
Thermal resistance junction to case Thermischer Widerstand Sperrschicht-
Rini-cFp freewheeling diode Gehéause Freilaufdiode
Thermischer Widerstand Sperrschicht-
Rini-L) Thermal resistance junction to leed Anschluss
Thermal resistance junction to reference | Thermischer Widerstand Sperrschicht-
Ringin point (temperature sensor) Bezugspunkt (Temperatur Sensor)
Thermischer Widerstand Sperrschicht-
Ringi-s) Thermal resistance junction to sink Kihlkérper
Thermal resistance junction to sink Thermischer Widerstand Sperrschicht-
Rini-s)D (Diode) Kihlkérper (Diode)
Thermal resistance junction to sink Thermischer Widerstand Sperrschicht-
Ringis)l (IGBT) Kihlkorper (IGBT)
Thermischer Widerstand Sperrschicht-
Ring-1) Thermal resistance junction to terminal | Anschluss
Thermal resistance thermal trip-cooling | Thermischer Widerstand Thermostat
Rinew) water Kihlwasser
Thermischer Widerstand Kihlkérper-
Rins-a) Thermal resistance heat sink to ambient | Umgebung
Elektrischer Widerstand der
R resistivity of thermal paste Warmeleitpaste
Rrs resistance of a temperature sensor Widerstand des Temperatursensors
sin. Sinusoidal current waveform Sinusférmiger Stromverlauf
sin. 180 Half sine waves, 180° conduction angle | Sinus-Halbschwingungen, 180°
6 04-2011 © by SEMIKRON




Stromflusswinkel

SSC Single sided cooling Einseitige Kuhlung
T, Ambient temperature Umgebungs-, Kihimitteltemperatur
T Case temperature Gehausetemperatur
teond Conducting time Einschaltdauer, Stromfiihrungszeit
Teoolant Coolant temperature Temperatur des Kiihimediums
Teop Case operating temperature Gehausetemperatur im Betrieb
ty Delay time Verzogerungszeit
tagern) Propagation delay time on ERROR Fehlersignalverzdégerungszeit
ERROR input-output propagation delay | Fehlereingang-
ty(ernio time (driver) Ausgangsverzdgerungszeit (Treiber)
taoff Turn-off delay time Abschalt-Verzdgerungszeit
Input-output turn-off propagation delay Eingangs-Ausgangs-
tatofflio time (driver) Abschaltverzégerungszeit (Treiber)
taon) Turn-on delay time Einschalt-Verzégerungszeit
Input-output turn-on propagation delay Eingangs-Ausgangs-
tacon)io time (driver) Einschaltverzégerungszeit (Treiber)
Ter Max. temperature for setting ERROR Max. Grenztemperatur fir Fehlersignale
te Fall time Abfallzeit
te Forward recovery time Durchlass-Verzoégerungszeit
tod Gate controlled delay time Zundverzdgerungszeit
tor Gate controlled rise time Durchschaltzeit
T Junction temperature Sperrschichttemperatur
tosr Turn-off time Abschaltzeit
ton Turn-on time Einschaltzeit
Top Operating temperature range Betriebstemperaturbereich
t, Pulse duration Impulsdauer
Min. pulse width ERROR memory
toRESET RESET time Min. Fehlerspeicher Ricksetzzeit
Circuit commutated turn-off time
tq (thyristor) Freiwerdezeit
t, Rise time Anstiegszeit
Zeit, wahrend der Sperrspannung
tr Reverse blocking time: tg = t. - t, anliegt: tr =t - t,
Reference point temperature Bezugspunkttemperatur (Temperatur
T, (temperature sensor) Sensor)
t Reverse recovery time Sperrverzégerungszeit
Ts Heatsink temperature Kihlkorper-Temperatur
tsc Short circuit time Kurzschlusszeit
Tsold Solder temperature Lottemperatur
Tt Storage temperature Lagerungs-Temperatur
tstq storage time Lagerzeit
to Interlock time Verriegelungszeit
Trip level of over temperature protection | Ansprechschwelle fur
Trip (SKiiP) Ubertemperaturschutz (SKiiP)
Ty (Virtual) junction temperature Ersatzsperrschichttemperatur
Tw Water temperature Wassertemperatur
t, Tail time (IGBT) Schweifzeit (IGBT)
7 04-2011 © by SEMIKRON




Avalanche breakdown voltage (Minimum

Durchbruchspannung (Avalanche-

V (BR)min/max or maximum value) Spannung), Minimal oder Maximalwert
Collector-emitter breakdown voltage, Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung,
VsricES gate-emitter short circuited Gate-Emitter kurzgeschlossen
Drain-source breakdown voltage, gate- Drain-Source-Durchbruchspannung,
V(eripss source short circuited Gate-Source kurzgeschlossen
Vo Threshold voltage Thyristor Schleusenspannung Thyristor
Vair Air velocity Luftgeschwindigkeit
Vair Air volume Luftmenge
Vit Air flow Luftdurchsatz
Ve Maximum clamping voltage Maximale Klemmspannung
Vee Collector-emitter supply voltage Kollektor-Emitter-Versorgungsspannung
Ve Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung
Collector-emitter clamping voltage during | Begrenzte Kollektor-Emitter-Spannung
V cE(clamp) turn-off beim Abschalten
Collector-emitter threshold voltage Kollektor-Emitter-Schleusenspannung
Vceo (static) (statisch)
Dynamic threshold voltage for collector- | dynamische VCE-
VcEdyn emitter voltage monitoring (driver) Uberwachungsschwellspannung
] ] Kollektor-Emitter-Spannung bei
Collector-emitter voltage with gate- kurzgeschlossenen Gate-Emitter-
Vces emitter short circuited Anschliissen
VcEsat Collector-emitter saturation voltage Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Static threshold voltage for collector- stat. VCE-
V cEstat emitter voltage monitoring (driver) Uberwachungsschwellspannung
Venoppererror | Chopper error voltage level Chopper Fehlermeldungsspannung
V Chopperoft Chopper deactivation voltage level Chopper Deaktivierungsspannung
V chopperon Chopper activation voltage level Chopper Aktivierungsspannung
Gleichgerichtete Spannung
Vp Direct output voltage (bridge rectifier) (Brickengleichrichter)
Trip level of DC link voltage monitoring Schwellspannung der
VbcTrIP (SKiiP) Zwischenkreisiberwachung (SKiiP)
Gleichsperrspannung in Vorwartsrichtung
Voo Direct off-state voltage (thyristor) (Thyristor)
Drain-Source-Versorgungsspannung
Vb Drain-source supply voltage (MOSFET) | (MOSFET)
Drain-gate voltage with specified input Drain-Gate-Spannung bei angegebenem
Vber resistance Eingangswiderstand
Periodische Spitzensperrspannung (in
VbrM Repetitive peak off-state voltage Vorwartsrichtung)
Vpbs Drain-source voltage Drain-Source Spannung
Drain-Source Spannung bei
Drain-source voltage with gate-source kurzgeschlossenen Gate-Source-
Vbss short circuited Anschliissen
Vec Emitter-Collector voltage Emitter-Kollektor Spannung
Vee Emitter supply voltage Emitter-Betriebsspannung
VE Forward voltage (instantaneous value) Durchlassspannung (Augenblickswert)
Ve Forward voltage Durchlassspannung
Vo Forward threshold voltage (Diode) Schleusenspannung Diode
VEan Operating voltage fan Lifter-Betriebsspannung
Vs Gate voltage Gatespannung
Vot Turn-off gate voltage level (driver) Gateabschaltspannung (Treiber)
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Veion) Turn-on gate voltage level (driver) Gateeinschaltspannung (Treiber)
Untere Ziindspannung (hochste
Vep Gate non-trigger voltage nichtziindende Spannung)
Ve Gate-emitter voltage Gate-Emitter-Spannung
VGEth) Gate-emitter threshold voltage Gate-Emitter Schwellenspannung
Gate-emitter voltage, collector-emitter Gate-Emitter-Spannung, Kollektor-
Vaes short-circuited Emitter kurzgeschlossen
Ves Gate-source voltage Gate-Source Spannung
Vesith Gate-source threshold voltage Gate-Schwellenspannung
Gate-source voltage, drain-source short | Gate-Source Spannung, Drain-Source
Vass circuited kurzgeschlossen
Ver Gate trigger voltage Zundspannung
Vi Input signal voltage (HIGH) max. Eingangssignalspannung (HIGH) max.
Vin Input voltage Eingangsspannung
Visol Insulation test voltage (r.m.s.) Isolations-Priufspannung (Effektivwert)
Isolation test voltage (r.m.s. /1 min.) Isolations-Prifspannung (eff. 1 min.)
Visol(12) output 1 - output 2 (driver) Ausgang 1 - Ausgang 2
Isolation test voltage (r.m.s. /1 min.) Isolations-Prifspannung (eff. 1 min.)
Visol(l0) input-output (driver) Eingang-Ausgang
VisolPD Partial discharge extinction voltage Teilentladungsaussetzspannung
Maximale
Vir. Input threshold voltage (LOW) max. Eingangssignalschwellspannung (LOW)
Minimale
Vir+ Input threshold voltage (HIGH) min. Eingangssignalschwellspannung (HIGH)
Vu Peak pulse voltage Impuls-Spitzenspannung
Signalausgangsspannung (HIGH)
Von Logic HIGH output voltage (driver) (Treiber)
Signalausgangsspannung (LOW)
VoL Logic LOW output voltage (driver) (Treiber)
Vout Output voltage Ausgangsspannung
Sperr(gleich)spannung (in
Vg (Direct) reverse voltage Ruckwartsrichtung)
Gleichsperrspannung (in
Vro Direct reverse voltage Ruckwartsrichtung)
VRreM Peak reverse gate voltage Ruckwarts-Spitzensteuerspannung
Vkeo No-load reverse gate voltage Rickwarts-Steuerspannung im Leerlauf
Periodische Spitzensperrspannung (in
VRrRM Repetitive peak reverse voltage Rickwartsrichtung)
Stol3spitzensperrspannung in
VRsm Non-repetitive peak reverse voltage Rickwartsrichtung
Vs Supply voltage primary (for gate driver) | Versorgungsspannung
Vs4 Supply voltage stabilized stabilisierte Versorgungsspannung
Vs2 Supply voltage non stabilized nicht stabilisierte Versorgungsspannung
Negative source-drain voltage (inverse Source-Drain-Spannung in
Vsp diode forward voltage) Rickwartsrichtung
V1 On-state voltage (instantaneous value) Durchlassspannung (Augenblickswert)
Vt On-state voltage (Thyristor) Durchlassspannung (Thyristor)
VyRus Alternating input voltage (r.m.s. value) Eingangswechselspannung (Effektivwert)
Vi Water volume per unit time Wassermenge in der Zeiteinheit
Vi Water volume Wassermenge (Volumen)
Maximalspannung fir hochomigen
Vivm Stand-off voltage of a voltage supressor | Bereich eines Spannungsbegrenzers
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Maximum alternating working voltage
between windings (r.m.s. value) (pulse

Hochstzulassige
Betriebswechselspannung zwischen den

Viww transformer) Wicklungen (Effektivwert)
V zmin/max Zener voltage Zener Spannung
w Weight Gewicht
Einphasige Wechselwegschaltung
W1 Single phase a.c. controller connection (antiparallel)
Dreiphasige Wechselwegschaltung
W3 Three phase a.c. controller connection (antiparallel)
Zin Transient thermal impedance Thermische Impedanz
Transient thermal impedance case to Thermische Impedanz Gehause-
Zin(c-a) ambient Umgebung
Transient thermal impedance junction to | Thermische Impedanz Sperrschicht-
Ziniic) case Gehéause
Transient thermal impedance junction to | Thermische Impedanz Sperrschicht-
Zini-o)FD case of the freewheeling diode Gehéause der Freilaufdiode
Transient thermal impedance junction to | Thermische Impedanz Sperrschicht-
ZingnD reference (sensor) inverse Diode Temperatursensor der Freilaufdiode
Transient thermal impedance junction to | Thermische Impedanz Sperrschicht-
Zingnl reference (sensor) IGBT Temperatursensor der IGBT
Transient thermal impedance junction to | Thermische Impedanz Sperrschicht-
Zing-s) heat sink Kihlkérper
Transient thermal impedance reference | Thermische Impedanz
Zin(-a) (sensor) to ambient Temperatursensor - Umgebung
Transient thermal impedance heat sink to | Thermische Impedanz Kihlkérper -
Zin(s-a) ambient Umgebung
Transient thermal impedance under
Zinp pulse conditions Pulswarmewiderstand
Durchlass Impedanz einer Zener Diode
Z7r Dynamic resistance in Vorwartsrichtung
Ap Pressure drop Druckdifferenz
©) Conduction angle Stromflusswinkel
Periodische Spitzensperrspannung (in
VRrrM Repetitive peak reverse voltage Rickwartsrichtung)
Stol3spitzensperrspannung in
VRsM Non-repetitive peak reverse voltage Ruckwartsrichtung
Vs Supply voltage primary (for gate driver) | Versorgungsspannung
Vs4 Supply voltage stabilized stabilisierte Versorgungsspannung
Vs2 Supply voltage non stabilized nicht stabilisierte Versorgungsspannung
Negative source-drain voltage (inverse Source-Drain-Spannung in
Vsp diode forward voltage) Ruckwartsrichtung
V1 On-state voltage (instantaneous value) Durchlassspannung (Augenblickswert)
Vr On-state voltage (Thyristor) Durchlassspannung (Thyristor)
VvruMs Alternating input voltage (r.m.s. value) Eingangswechselspannung (Effektivwert)
Vi Water volume per unit time Wassermenge in der Zeiteinheit
Vi Water volume Wassermenge (Volumen)
Maximum alternating working voltage Hochstzulassige
between windings (r.m.s. value) (pulse Betriebswechselspannung zwischen den
Viww transformer) Wicklungen (Effektivwert)
w Weight Gewicht
Einphasige Wechselwegschaltung
W1 Single phase a.c. controller connection (antiparallel)
Dreiphasige Wechselwegschaltung
W3 Three phase a.c. controller connection (antiparallel)
Zin Transient thermal impedance Thermische Impedanz
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Transient thermal impedance case to

Thermische Impedanz Gehause-

Zin(c-a) ambient Umgebung
Transient thermal impedance junction to | Thermische Impedanz Sperrschicht-
Zing-c) case Gehéause
Transient thermal impedance junction to | Thermische Impedanz Sperrschicht-
Zini-o)FD case of the freewheeling diode Gehéause der Freilaufdiode
Transient thermal impedance junction to | Thermische Impedanz Sperrschicht-
ZininD reference (sensor) inverse Diode Temperatursensor der Freilaufdiode
Transient thermal impedance junction to | Thermische Impedanz Sperrschicht-
Zingn| reference (sensor) IGBT Temperatursensor der IGBT
Transient thermal impedance junction to | Thermische Impedanz Sperrschicht-
Zing-s) heat sink Kuahlkérper
Transient thermal impedance reference | Thermische Impedanz
Zinir-a) (sensor) to ambient Temperatursensor - Umgebung
Transient thermal impedance heat sink to | Thermische Impedanz Kuhlkdrper -
Zin(s-a) ambient Umgebung
Transient thermal impedance under
Zinp pulse conditions Pulswarmewiderstand
Ap Pressure drop Druckdifferenz
©) Conduction angle Stromflusswinkel
11 04-2011 © by SEMIKRON



